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Representacao de informacao:

Um Simbolo O outro Simbolo

1 0
Verdadeiro Falso
Alto Baixo
5 volts 0 volts
Ligado Desligado
Sim Nao
Maca Banana
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Portas Basicas:

Operagao Simbolo TTL Equacgao Tabela-verdade
Inversora =, AlZ
A-—| >0 7 74L.S04 Z=A 01
ou NOT 110
A B|Z
A Z=A+B 000
OR :D— 741532 0 1|1
B Z=AvB 1 0/1
y S M &
A B|Z
A Z=A.B 000
0 1]0
AND ;_D— 741508 7= A AB 1L
1 1|1
AB|Z
A Z=A +B 0 01
NOR miP 741502 010
B Z=AvB 1 00
1 110
Ak A B|Z
A Z=A.B 001
NAND :D— 74LS00 i 0 1]1
B Z=AAB 1 0[1
1 110
AB|Z
A D_ s Z=A(+)B 8 (1) ?
EXOR : 74.586 5 duive 8 141
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AB|Z
A Z=A(+)B R
EXNOR ___)Do— 741566 ) 0 1/0
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- FAMILIAS

Caracteristicas Tempo aProx. de D1$SlpAa(;a'o aprox. de
propagacao / porta poténcia / porta
74XXX Standard TTL: Familia TTL Original. 9 ns 10 mW
Low Power TTL: Familia TTL onde o valor dos resistores internos foi
74LXXX aumentado, reduzindo o consumo de energia e aumentando o tempo de 33 ns 1 mW
propagacao.
7 AHXXX High Speed TTL: Familia TTL onde o Vf:llOI‘ dos resistores f01re.du21do, 6 ns 22 mW
aumentando a velocidade e também o consumo de energia.
74SXXX Schottky TTL: Familia .TTL que utlllza.dlodos especiais(diodo de~barre1ra 3 ns 19 mW
Schottky) que evita que os transistores entrem em saturagdo.
7 ALSXXX Low-Power Schot.tk.y TTL: Faml!la TTL onde 0s Yalores QOS r.e51stores sdo 10 ns 2 mW
calculados para minimizar a dissipagdo de poténcia nos circuitos Schottky.
74ASXXX Advanced Schottky TTL: Farpllla~TTL com melhorias no processo de 2 ns 10 mW
fabricacdo do chip.
7 4ALSXXX Advanced Low-Power Sc.hotfky TTL': Famlhfi TTL que.alem de melhorias 41s 1 mW
no processo de fabricagao do chip também tem baixo consumo.
74ASXXX Advanced Schottky TTL: Farpllla~TTL com melhorias no processo de 2 ns 10 mW
fabricacdo do chip.
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SERIES ALIMENTACAO Caracteristicas
Standard CMOS: Familia construida com tecnologia CMOS
4000 / 74CXXX 3VA15V (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
7 AHCXXX 2V A6V High Speed CMOS: Ffe\mlha copstrulda com tecnologia MOS.
Velocidade equivalentes a LS.
7 AHCTXXX 4,5V A 5,5V High Speed and Low power CMOS: SubFon]unto da familia
HC construida com tecnologia CMOS.

74LVXXX 1V A 3,6V Low Voltage: Familia construida com tecnologia CMOS.

74LVCXXX 1,2V A 3,6V Low Voltage: Familia construida com tecnologia CMOS.
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